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氮化物LED外延片内量子效率测试方法

1 范围

本标准规定了Ⅲ-Ⅴ族氮化物LED外延片内量子效率的测试方法。
本标准适用于基于Ⅲ-Ⅴ族氮化物的量子阱LED内量子效率的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
辐射复合 radiativerecombination
电子从高能态到低能态的跃迁过程中,电子和空穴复合时会释放一定的能量,如果能量以光子的形

式释放,这种复合称为辐射复合。

3.2 
非辐射复合 nonradiativerecombination
电子从高能态到低能态的跃迁过程中,电子和空穴复合时会释放一定的能量,以除光子辐射之外的

其他方式释放能量的复合称为非辐射复合。

3.3 
光提取效率 extractionefficiency
发光二极管单位时间内发出的光子数与有源区内辐射复合产生的光子数之间的比值。

3.4 
外量子效率 externalquantumefficiency
单位时间内注入的载流子数对外发出的光子数与注入载流子数之间的比值。

3.5 
内量子效率 internalquantumefficiency
在一定的注入条件下,单位时间内辐射复合产生的光子数与单位时间内注入的复合载流子总数之

间的比值。

3.6 
注入效率 injectionefficiency
在一定注入条件下单位时间内注入有源区中产生复合的载流子数与注入载流子总数之间的比值。

3.7 
激子 exciton
由库仑相互作用束缚在一起的电子空穴对。
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